
    1990 年から Image Sensor の特許戦争が勃発し、萩原はその発明者として自分の特許を守った。 

 

     

 

1975 年出願特許がやっと評価されたが、25 年が経過し、社外公開の機会や発明協会推薦を逃す。 

 

    

   



Fairhihild 社との特許戦争の終結を祝って大賀さんと感謝の言葉を頂く。 
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Hagiwara helped Sony for 17 years or more to defend Sony Image Sensor business from 1991 till 2007 and 

finally retired in July 2008 with more than 37 years of wonderful engineering experience since June 1971.  
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Japanese Pattent Apllication JPA1977-126885  

on Electrical Shutter Clocking Scheme using the OFD Punch thru mode  

               

今は後進の育成が最大の使命と感じています。それが恩師への恩返しになります。 
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岩間和夫さんは 1954年に第 1回目の ISSCCに出席。萩原は ISSCC1974 で PhD 論文の発表を発表しました。 

 

 

Intel社は萩原の母校の先輩たちが創設した会社で、萩原も後輩としていろいろと先輩からMOS技術を学んだ。 
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SONYの強さは半導体技術です。 Bipolar 技術が CCD技術を育て今の CMOS技術へと伝承されています。 

    

       

SONY Bipolar 時代の現役開発者 川名喜之さんと加藤俊夫さん の指導のもと、CCD技術が実を結んだ。 
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1970年～1980 年初頭の CCD の開発技術者はほんの数人だった。 

     

    

1980年初頭の SONY 厚木工場内の CCDプロセス開発ラインの事務室風景、川名さん、加藤さん、狩野さん、

安藤さん、岡田さん、阿部さん、松本さん、島田さん、鈴木(とも)さん、神戸さん、上田さん達が仲間だった。 
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Sony の Bipolar Process技術が CCD Process技術に継承され更に CMOS Imager Process技術に継承された。 

             

 



Hagiwara Invented Pinned Photodide (PPD)  7 /13 
 

             

 

  萩原良昭の夢は 人工知能 (AI) 搭載の、人間にやさしい、賢いロボット総合システムの開発研究だ。 
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萩原良昭の夢は 人工知能 (AI) 搭載の、人間にやさしい、賢いロボット総合システムの開発研究だ。 

    

 

Hagiwara was on TV and was talking about the AIPS robot system and self-driving cars. 
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                      しかし、いい事ばかりではなかった。(大涙) 

悪の根源は世界の IEEE の学会で Fake 論文が公開されている事実を全く萩原も SONY も把握しておらず、

反論の機会を失い、萩原の 1975 年の発明特許の存在が英語圏の国際学会に間違って理解されていた為だった。 

 

     

今も萩原良昭の 1975年のＰＰＤの特許出願と 1978年の PPDの原理試作に関して 

その重要性を理解されていない事が最大の問題で、誤解を招き、 

全く現在社会認知されていない事実は重い。 
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        昔の原始的な受光素子は Single 接合 N+P型の Dynamic Photo Diode だった。 

萩原良昭は 1975年に Double 接合 P+NP型の Dynamic Photo Transistor (PPD) と  

          Triple 接合 P+NPN 型の Dynamic Photo Thyristor (HAD) を発明した。 

 

                

 

       現在でも太陽電池の受光素子は Single 接合 N+P型の Dynamic Photo Diode である。 

              短波長青色光はシリコン結晶を 0.2 ミクロン以上透過しない。 

受光面の N+領域が floating で 光電変換された電子と正孔を電界分離する表面電界が 

存在しないので、電子と正孔はその場によどんだ状態となり、いずれ 

再結合し、非常に 短波長青色光の光電変換率が悪い。 

一方、太陽光には、短波長青色光や紫外線が豊富である。 
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